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摘要(译)

本发明提供一种新的含硫族元素的芳香族化合物和使用该化合物的有机
电子器件。该化合物是由式（1）表示的含硫族元素的芳族化合物。在各
自使用这种含硫族元素的芳族化合物的有机电子器件中，有机EL器件，
有机TFT器件，光电器件等。在式（1）中：X代表氧，硫或硒; A表示烷
基，环烷基，链烯基，炔基，芳香族烃基，芳香族杂环基或氨基。并且n
各自独立地表示0到2的整数，条件是两个n的和为1到4。
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